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1. U pojaavasu sa slike 1, parametri MOS tranzistora $y:=1V, B = x.C,W/L =1mA/N? i A—0,
dok jeV,, = Vg = 10V, Ry =10kQ, R, =30kQ i 1, =50QuA . Odrediti:

a) [3] struju drejna i napone na drejnu i sorsazistoraM, u mirnoj radnoj taki;

b) [3] naponsko poj@nje pojgavaa a=v,/V,;

c) [4] maksimalnu amplitudu simetriog neizobkenog napona na potrasa

2. Nacrtati strujno-naponsku zavisnost kola koje agt@i od dve Zener diode sa probojnim naponima
Vz, 1 Vz,, pricemu jeVy, <V,,, Koje su vezane:

a) [5] redno (anodd®, je vezana na katodD,);

b) [5] paralelno (anod®, je vezana na anodD,,, katodaD,, je vezana na katodD, ).

3. a) [6] Nacrtati izvor za napajanje, koji se sastofi transformatora sa sekundarom sa srednjim
izvodom, usmerg sa dvostranim ispraviam, prostog kapacitivnog filtra i rednog stabilaat
napona realizovanog sa bipolarnim tranzistorima.

b) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona nha imlazsekundara transformatora u odnosu na srednji
izvod kao referentni potencijal, na krajevima pogstkapacitivnog filtra i na izlazu rednog
stabilizatora napona.

4.[10] Operacioni pojgavai u kolu sa slike 4 su idealni i napajaju se izngedaterije za napajanje
V.. =5V, dioda D je idealna sa/, = 0,7V, a poznato je iR=10kQ . Odrediti i nacrtati karakteristiku
Vv, =V, (V;), ako se ulazni napon menja u granicar®/ <v, < .5V
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Studenti koji polaZu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.
Studenti koji polaZu kompletan ispit rade sve zaddte u trajanju do 3 sata.



